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Tabela 2. Classificagdo dos quimiossensores mais usados comercialmente: éxido metalico semicondutor (MOS),
transistor de efeito de campo de semicondutor de 6xido metalico (MOSFET), microbalanc¢a de cristal de quartzo (QCM),

onda acustica de superficie (SAW), ressonancia plasmoénica de superficie (SPR) (STETTER,; et al., 2000).

Principio Medida Tipo do Sensor Métodos de Fabricagdo Disponibilidade/Sensibilidade
MOS Microfabricado, crepitacdo (sputtering) Comercial, varios tipos, 5-500 ppm.
Conduto- o o
métrico Condutancia Quimioresistor Microfabricado, Galvanoplastia, Plasma CVD,
Polimero Condutor Impressédo em tela, Comercial, vérios tipos, 0.1 — 100 ppm.
Revestimento Giratério
o o . . Microfabricado, .
. Capacitancia Quimiocapacitor Polimero . o Pesquisa
Capacitivo Revestimento Giratério
Potencio- Voltagem/e.m.f. Quimiodiodo Schottky Diodo Microfabricado Pesquisa
métrico — - - - - -
I-VIC-V* Quimiotransistor MOSFET Microfabricado Comercial, apenas encomenda especial/ppm.
L Termistor (Piroelétrico) . . . .
. Quimiosensor . Microfabricado, Ceramico Pesquisa
Calorimétrico Temperatura L Pellistor ) . .
térmico Microfabricado Pesquisa
Termopar . . .
Microfabricado Pesquisa
Microfabricado, Impresso em tela, Revestimento Giratério, . . . L
QCM . B Comercial, diversos tipos/ 1.0 ng variagdo da massa
o Piezo Quimiosensor de Revestimento por Imersdo
Gravimétrico o .
eletricidade massa sensitivo Microfabricado, Impresso em tela, Revestimento Giratério, o ) )
SAW . 5 Comercial, diversos tipos/ 1.0 ng variagéo da massa
Revestimento por Imerséo
o B Quimiosensor do Microfabricado, Impresso em tela, Revestimento Giratério, .
Indice de Refragéo . SPR . 5 Pesquisa
- tipo ressonante Revestimento por Imersdo
Otico _ _
. Quimiosensor de Fluorescéncia, ) . 5 .
Intensidade do espectro ) . o o Revestimento por imersado Pesquisa
fibra otica quimiluminescéncia
g Sensor de gas ) .
Amperomeétrico Corrente i Eletrocatalisador Comercial, ppb - ppm
6xico

*|-V = Corrente -Voltagem e C-V= Capacitancia —Voltagem




